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fUNUAHEUTOüE LA IMVEK3I0M

Los cables para energía eléctrica para el transpor­
te de alta tensión por ejemplo, los cabios que transportan 
aproximadamente 2.000 o más voltios, están constituidos con­
vencionalmente, por un conjunto de un conductor con una cu­
bierta aislante, de varias capas, sobre ál, que incluye un 
cuerpo de un aislante primario o dieléctrico, una o más ca­
pas de material semiconductor de blindaje inmediatamente ad­
yacente al cuerpo de aislamiento, y una camisa protectora cir­
cundante. Típicos cables de varias capas para el transporte 
do si^a tensión, sé muestran, por ejemplo, en las patentes de 
Estados Unidos números:

2.446.387
3.472.692
3.617.377
3.677.849
3.787.255

3.060.261
3.541.228
3.643.004
3.684.321
3*792.192

3.259.688
3.569.610
3.646.248
3.748.369

y en la patente canadiense número 740.093.
La existencia o presencia de huecos dentro del ais­

lamiento primario, o en al espacio intermedio entre el aisla­
miento y un cuerpo de blindaje semiconductor, superpuesto o 
subyacente, adyacente a las cubiertas aislantes de tales cables 
para el transporte de alta tensión, tanto si son debidos a
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separación o desprendimiento de las capas componentes, o a 
otras razones, da como resultado, frecuentemente, la genera­
ción de un efecto corona o ionización en la cubierta aislante 
de varias capas durante el servicio, que, a su vez, es proba- 

5 ble que provoque una rotura en la cubierta aislante y una
avería del cable. Las separaciones o desprendimientos propen­
sos al efecto corona o a la ionización, en un cable eléctrico 
cubierto por varias capas, así como otros poros o huecos forma 
dos por gases, tienen lugar por lo común en dicho cable como 

ig resultado de la"desgasificación" durante las operaciones de
fabricación. La formación de tales huecos potencialmente de­
bilitadores, debida a la desgasificación o desprendimiento 
da gases,es especialmente perjudicial y critica en la produc­
ción de cable, en la que al procedimiento de fabricación in— 

15 cluye una exposición a altas temperaturas, tai como durante
la operación de calentamiento para inducir el curado de I03 

componentes o materiales termoendurecibles. Además, la pre­
sencia de composiciones que son proponsas a la formación de 
gases, tales como ion compuestos de caucho de etilono-propi- 

2p leño, curables por tormoendurecimiento, aumenta la probabi­
lidad da formación do huecos y de la avería potencial con 
ella relacionada.

iiLSUi-tEH de LA I NVENCION

25 Esta invención comprende una combinación de con-
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dicionés de fabricación de cables, de construcción de cable 
y de composiciones para la misma; para la fabricación de ca­
bles para energía eléctrica de alta tensión, que tienen un 
conductor aislado con una cubierta de varias capas, que in­
cluye un cuerpo aislante primario o dieléctrico de compues­
to de caucho de etileno-propiieno termoondurecido, una capa 
contigua superpuesta de blindaje semicundutor, y una camisa 
circundante protectora termoendurecida y curada por calor.
La invención permite la producción de tal cabla, de una ma­
nera qüe no favorece ias separaciones de, o un desprendi­
miento entre, la capa de aislamiento primario y el blindaje 
superpuesto inmediato, y, como resultado de ella, la forma­
ción dé huecos o poros intermedios que conducen a un efecto 
corona o ionización.

La invención comprenda, además, un método en el 
que el cuerpo de compuesto de caucho de ctileno-propileno 
termoendurecible o curable, que forma el aislamiento prima­
rio o dieléctrico del conductor, y un componente de la cu­
bierta aislante compleja del mismo, se somete a un prolon­
gado tratamiento térmico después de haberse completado su 
curado por medios aonvencionales, y antes do la aplicación 
o formación de ios componentes o unidades superpuestas del 
conjunto que constituye la cubierta compleja. Adicionalmen­
te, la invención comporta la aplicación e inclusión de un 
recubrimiento semiconductor de ingredientes, que proporcio­
nan una película altamente permeable al vapor, que so ex­



tiende por, y se adhiera firmemente a la superficie, del 
cuerpo, curado y tratado por calor, de compuesto de caucho 
de etilenopropileno, y una capa superpuesta y contigua do 
un material semiconductor superpuesto sobre ai recubrimien­
to.

El término ionización sa utiliza an toda esta me­
moria para definir el mismo fenómeno eléctrico al que se 
hace referencia, frecuentemente, como "efecto corona", o 
descarga o formación en corona, en las patentes y/o biblio­
grafía de la técnica anterior.

BREUE DESCRIPCION DEL OI8U3Q

es una vista en sección transversal de 
cabla de varias capas, de esta invención.

DESCRIPCION OE UNA REALIZACION PREFERIDA

Esta invención trata, específicamente, de un cable 
eléctrico para el transporte de alta tensión, que tiene un 
conductor aislado con una cubierta o conjunto de varias ca­
pas, que incluye un cuerpo de aislamiento primario o dieléc­
trico de una composición de caucho de atiieno—propileno cu­
rada o termoendurncida, una unidad contigua y superpuesta de 
material da blindaje semiconductor, y una camina circundante

El dibujo 
una construcción de
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protectora de un material poiimerd curado por calor, tal como 
policloropreno termoendurecido.

Con referencia al dibujo que ilustra un producto 
de cable 10 para energía eléctrica, el método y la construc­
ción de esta invención, compréndanlo siguiente:

Un conductor metálico 12, que puede ser enterizo 
o cableado, puede estar provisto de un blindaje interior opcio 
nal de una capa 14 de material semiconductor, o de otros compo 
nentes convencionales (no mostrados), tales como una envoltu­
ra de papal o material separador, situados en posición inter­
media entre al conductor y el cuerpo circundante de un ais­
lamiento primario d dieléctrico 16. El blindaje interior pue­
da comprender un material semiconductor convencional, tal co­
mo una composición de polímero cargada con un ingrediente 
conductor de la electricidad* que comprende metal o negro de 
humo en partículas, y pueda oetar aplicada, bien como una 
cinta con soporté de tela, o bien axtruída en forma continua.

El cuarpb da aislamiento primario o dieléctrico 16 
de acuerdo con esta invención, compronde una capa relativa­
mente gruesa de caucho de etileno-propiieno curable por ter- 
moendurecimiantO, que circunda ai conductor 12. El caucho de 
etiileno-propileno puede comprender un copolímero o tarpolíme- 
ro típico de etileno-propiieno, que incluya cualquiera da loaO
sistemas de curado comunes apropiados, que comprenden agen­
tes sulfurados activados térmicamente, agentas de curado que

J.75 6



contienen peróxidos orgánicos, y agentas coadyuvantes de éstos. 
Además,para asegurar la consecución de las ventajas y benefi­
cios óptimos de esta invención, es altamente preferido que el 
compuesto de caucho de etileno-propilano para el aislamiento, 
está provisto de un agente da curado peroxídico adecuado en 
cantidades dentro del margen aproximado de aproximadamente 2,5 
a aproximadamente 3,5 partes de material peroxídico activo por 
cada 1Ó0 partes én peso de caucho da etilenó—propileno. 5e pre­
fiere, tambián, que el compuesto de caucho de etiieno-propile- 
no está relativamente exento de ingredientes altamente voláti­
les, tales como componentes orgánicos da bajo peso molecular: 

Daápuás dé ía aplicación del cuerpo de aislamiento 
de compuesto de caucho da etileno—propileno curable alrededor 
del conductor, y del curado del mismo por medios convenciona­
les, al caucho de etileno-propileho conformado y curado o 
termoendúrecidó, se trata por calor para expulsar de su masa 
los gases o las fuentes da los mismos, mediante una prolonga­
da exposición a temperaturas elevadas de, por lo menos, apro­
ximadamente 93aC, durante un periodo de más da aproximadamen­
te 12 horas* Se prefieren temperaturas dentro del margen 
aproximado de unos 93HC a unos 1499c, durante períodos compren­
didos entra aproximadamente 12 a aproximadamente 98 horas. El 
tratamiento tármico se realiza con una cantidad sustancial de 
la superficie del compuesto de caucho da etileno-propileno 
curado o termoendurecido, expuesta a la atmósfera circundante,
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para estimular la emanación y disipación de cualesquiera ga­
ses desde ál.

De acuerdo con esta invención, la unidad de blindaje 
de aislamiento contigua de material semiconductor superpuesta 
a la superficie del cuerpo de aislamiento, comprenda dos fases 
distintas que incluyan un recubrimiento 18, que tiene propieda­
des semiconductoras, adherido a la superficie dei cuerpo de 
aislamiento, y una capa contigua 20 de composición semiconduc­
tora superpuesta sobre el recubrimiento 18.

El recubrimiento 18, que Cubre y está adherido a la 
superficie del cuerpo de aislamiento superpuesto, consiste en 
una película altamente permeable al vapor, qué comprende un 
material polímero que contiene una carga conductora de la elec­
tricidad, tal como un polímero o copolímero que contiene etiie- 
no, con una carga de metal o de negro de humo en partículas.
El recubrimiento se aplica da cualquier manera adecuada, tai co 
mo por inmersión, por rociado, por inundación o por frotado, en 
o con una solución y/o dispersión del mismo an un disolvente 
o medio líquido apropiado, sobre la superficie del cuerpo de 
aislamiento curado y desgasificado tármicamcnte. Un material 
da recubrimiento adecuado comprende, por ejemplo, un oopolímero 
de atileno—acotato de uinilo y negro de humo dispersadas en un 
medio da tricloroetano.

La capa semiconductora 20 comprende una mezcla de ma­
terial elástómero con una carga conductora de la electricidad,

3.3.75 8
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que pueda ser aplicado sobre el recubrimiento 18, bien sea 
mediante moldeo por extrusión de un continuo circundante 
o por envolvimiento con una cinta que contiene sus compo­
nentes. La capa semiconductora 20 puede comprender una cin­
ta para usos eléctricos, comercial, que tenga propiedades 
semiconductoras compuesta, por ejemplo, por una poliamida 
de nyíon o por otra base de tejido textil, de cañamazo o 
trenzada, impregnada recubierta con caucho da butilo o 
con otro elastómero adecuado, que contenga una carga conduc­
tora de la electricidad, tal como metal o negro de humo en 
partículas. Son cintas adecuadas para ser utilizadas en es­
ta invención, las que se pueden adquirir en el comercio, de 
vendedores que incluyen las firmas Chase & Sons, Inc,. Ply— 
mouth Rubber Co. Inc., y Haartz Masón Inc.

Ha de entenderse que en los componentes semicon­
ductores de la construcción o conjunto para el cable 10, las 
cantidades de carga conductora de la electricidad en propor­
ción ai material o matriz portador polímero, depende dai uso 
a que sé destinen ios cablas, que incluyendo voltajes de ser­
vicio, dimensiones de ice componentes respectivos y propieda­
des eléctricas de las cargas y materiales polímeros particu­
lares empleados, entra otros posibles factores apreciados por
los expertos en la técnica.

En la realización preferida, ilustrada en el dibu­
jo, de un cabla 10 de esta invención, una capa de blindaje 22

3.3.75 9



10

15

28

25

para descarga o toma de tierra , que comprende torones de 
metal, tales como de cinta o de alambre, está situada sobre 
la unidad de blindaje de aislamiento compleja da materiales 
semiconductores, que consta del recubrimiento 18 y de la 
capa contigua 20. Un típico blindaje 22 de descarga o toma 
de tierra , consiste en cintas o alambres, de cobre o de 
aluminio, enrollados helicoidalmente alrededor de, o fijados 
do otro modo a lo largo de, la longitud del conjunto en con­
tacto con la capa semiconductora 20.

Circundante a la totalidad de la construcción 10 
da cable o al conjunto de varias capas alrededor del conduc­
tor 12, hay una camisa ó funda 24 protectora, que comprando 
un material polímero curado por calor o termoendurecido, tal 
como una mezcla de poiicioropreno-poli-atileno clorosuifona- 
do, de butadieno-acrilonitrilo y de poli(cloruro de uiniio), 
caucho de butilo, poliotiieno y similares. Entra el blindaje 
metálico 22 y la camisa 24 polímerica superpuesta, aa puede 
colocar un separador opcional, de tela,de papel o de pelícu­
la de plástico, pura evitar la adherencia y/o penetración 
del material polímero con respecta ai blindaje metálico.

Además de la expulsión de ios gases o da los volá­
tiles potenciales, por la acción dai calor, desde la masa del 
cuerpo curado del aislamiento de compuesto do caucho da etilo— 
no-propiieno 16 descrito anteriormente, una característica 
esencial adicional de esta invención en lo que respecta a

3.3.75 10
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impedir separaciones o desprendimientos del blindaje de 
aislamiento semiconductora desde el aislamiento, con la 
formación consiguiente de huecos propensos a una perjudi­
cial ionización o efecto corona, es la construcción y na­
turaleza ónica en su género, do la unidad de barrera de 
aislamiento exterior, que comprende un material complejo 
semiconductor constituido por el recubrimiento 18 y la ca­
pa contigua 20. Esta aspecto de la invención comprende la 
formación o introducción da un recubrimiento de material 
semiconductor, que as altamente permeable a los vapores y 
que también, esté firmemente adherido a la superficie del 
cuerpo subyacente da aislamiento primario 16, con una fuer­
za de adherencia efectivamente mayor que la que existe en­
tra este recubrimiento y la capa contigua superpuesta 20 
de cinta semiconductora de material extruido semiconductor. 
Por lo tanto, al emanar cualesquiera gases desde la masa del 
aislamiento de compuesto da caucho de etileno-propileno cu­
rado, que no haya sido previamente expulsado por el trata­
miento térmico de purga, atribuidle al calor de las subsi­
guientes operaciones de fabricación, talas como curado de 
la camisa protectora termoendurecibie aplicada, o a cual­
quier otra fuente o causa, los gases que emanan traspasan o 
se difunden fácilmente a través dal recubrimiento 13, el 
cual está firmemente adherido a la superficie del aislamien­
to subyacente emisor de gas, en lugar da provocar un despren­
dimiento o separación entre ellos en su superficie de con-

3.3.75 11
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tacto. Además, aunque los g-ses no puedan pasar tan fácilmen­
te a través de las capas o unidades subsiguientes de consis­
tencia más densa o menos permeable, tales como la capa 20 
del material semiconductor contiguo, la posible formación 
de un hueco debida a un desprendimiento o separación entre 
la capa semicondutora 20 y al recubrimiento semiconductor 
18, no produce como resultado el desarrollo del afecto coro­
na o ionización, debido a que el área de tal hueco o poro 
está eficazmente circundada y protegida por material semi­
conductor.

Una ilustración da una realización específica de 
todos los aspectos de esta invención, que comprende el méto­
do y su producto, la proporciona el siguiente ejemplo, jun­
to con las indicadas propiedades de ionización dei mismo en 
relación con las mismas propiedades de productos de cable 
similares fuera del alcance de esta invención.

Después de aplicar un torón o blindaje interior 
do miitoriai semiconductor compuesto par un copolímero de 
etiieno-acetato da vinilo cargado con negro de humo, oxtrui- 
do alrededor de un conductor da cobre, se formó de una mane­
ra continua, por extrusión alrededor del conductor encinta­
do, un cuerpo de aislamiento primario o dieléctrico de apro­
ximadamente 6,5 mm de espesor y de la composición identifi­
cada seguidamente. El compuesto de caucho de etileno-propi- 
ieno estaba constituido por ios ingredientes indicados, en

i.3.75 12



partes en peso aproximadas

10

15

Copoiímero de caucha de etiieno-propile- 
no, Vistalon 404, Enjay
Carga de caolín
Oxido de zinc
Oióxido de plomo
Antioxidante da politrimetiidihidroquino- 
lafna, fiectol H, Monsanto
Vaselina
Agente coadyuvante da homopolímaro de po- 
libutadieno, Ricon 150
Vinil-silano
Agente de curado, peróxido de dicumilo 
activo en un 40¡& - OiCup 40 KE, Hercules

Partas en peso

45,15
43,19
1,35
0,90

0,90
2,26

2,26
0,68

3,30

20

25

€1 cuerpo aislante extruido de lr< composición an­
teriormente mencionada, se curó hasta un estado termoendure- 
cido, por exposición a una temperatura de aproximadamente 
20?itC, durante un período de permanencia de unos 5 minutos. 
Despuós do esto, el aislamiento de compuesto de caucho da 
atilano-propileno curado, se sometió a un tratamiento tórmi- 
co de aproximadamente 1159C, durante 60 horas, mientras al 
tramo da su unidad ee enrollaba con sus circunvoluciones ó 
espiras soparadaa en una forma espaciada que proporciona un

3.3.75 13
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alto grado de acceso de la superficie a la atmósfera ambiente 
para facilitar la expulsión de cualesquiera gases internos.

Seguidamente, una composición de recubrimiento, 
que comprendía aproximadamente 39 partes en peso de copolí- 
tnero de etileno—acetato de vinilo y aproximadamente 59 partes 
en peso de negra de huma, dispersadas en aproximadamente 465 
partes en peso de tricloroetano, se aplicó por saturación de 
la superficie del aislamiento de etileno—propileno, curado y 
tratado tórmicamonte y eliminando el excesu por frotación.

Sobre el recubrimiento se aplicó una envoltura helicoi­
dal da cinta semiconductora con los bordes solapándose. La 

cinta era una cinta para usos eléctricos, comercial, que 
comprendía una tela de poliamida de nylon, impregnado con 
caucho de butilo que contenía negro de humo.

Seguidamente se aplicó una envoltura do tiras de 
cobre, sobre el material complejo semiconductor del recubrimien 
to y de la cinta, para proporcionar un blindaje de descarga 
o toma da tierra. Una camisa protectora que circundaba la to­
talidad de la construcción da cable, se extruyó sobre el con­
junto compuesto, utilizando un compuesto da policloroprano 
(neopreno) curable y seguidamente, se curó a unos 933C, du­
rante aproximadamente 10 horas. La composición de poücloro- 
orono curable por termoendurecimiento, consistía en lo si­
guiente, en partes en peso:

3.75 14
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3.3.75

Partes en peso
Policloropreno, neoprano tipo U, duPont 100,00
Negro de humo 40,70
Arcilla 48,60
Aceita-Sundex 790 15*12
Cera antienclavamiento, Sunoco 2,91
Plastificante, Hillrex, Halrex Chemical Co. 2,33
fenil-Beta-naftaiamina, Neozone 0, duPont. 2,09
Minio 16,20
Vaselina 2,26
Dispersión de etilentiourea en ácido esteári­
co y cera 5.432-25 (acelerador pre-dispersa- 
do) Oare Chemical Co. 2,20

Muestras ilustrativas del cable producido por los 
precedentes mátodo y construcción de esta invención, referi­
dos en los ejemplos 1 a 4, se ensayaron para determinar la 
ionización, de acuerdo con el ensáyo S-68-516 Interim Stan­
dard NH 1, de fecha Marzo de 1971, de la Insulated Pouer 
Cable Engineers Associated, y los datos de ionización deriva­
dos de estos ensayos, sa compararon con los datos de ioniza­
ción procedentes de muestras de patrones de referencia nor­
malizados compuestos por cables construidos similarmente, 
de la misma capacidad que no contenían una unidad de blinda­
je de aislamiento de material complejo, constituida por el

15
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recubrimiento semiconductor adherida al aislamiento primario 
combinado con una capa contigua de material semiconductor.

Los patrones de/referencia normalizados A, 8 y 
C, comprendían muestras de la misma construcción de cable 
que los ejemplos de esta invención, a excepción de que se 
había omitido en ellos el recubrimiento 18 con propiedades 
semiconductoras adherido a la superficie del cuerpo de ais­
lamiento 16, y en el que se había realizado el tratamiento 
tórmico de fabricación, de las mismas intensidad y duración 
que el da los ejemplos, con el material enrollado en un ca­
rrete de una manera normal con las circunvoluciones en una 
relación contigua. Los patrones de referencia normalizados 
D y E comprendían muestras de la misma construcción de cable 
que la de los ejemplos de esta invención , a saber, incluyen­
do el recubrimiento 18 descrito anteriormente, que fueron 
sometidas al mismo tratamiento tármico de fabricación, ba­
jo las condiciones aplicadas en los patrones de referencia 
normalizados A, 8 y C, es decir con el material enrollado 
&n un carrete de una manera normal, con las circunvoluciones 
en una relación contigua.

Las especificaciones de los cables para las mues­
tras de los ejemplos y de los patronos de referencia norma­
lizados y sus propiedades de ionización, se dan todas en la 
siguiente tabla.

3.3.75 16
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En la realización preferida de esta invención 
ee proporcionan propiedades da ionización de aproximada 
mente el doble del mínimo requerido. Asimismo, la cons­
trucción.de cable de esta invención produce un cable 

5 que satisface el requerimiento mínimo, independiente­
mente de las circunstancias de ejecución del tratamien 
to térmico, como se demuestra por ios patrones de re­
ferencia normalizados 0 y E.

10 - REIVINDICACIONES -

Los puntos de invención propia y nueva que se 
presentan para que aaan objeto de esta solicitud de Pa­
tente de Invención en España, por VEINTE años, son ios 

1S que se recogen en lae reivindicaciones siguientes:
18.— Un método de fabricar cable para ener — 

gfa eléctrica, que comprende un conjunto de un conduc­
tor con un recubrimiento complejo alrededor de él, ca­
racterizado por: a) formar un cuerpo de aislamiento 

20 dieléctrico de un compuesto de caucho de etiieno-propi
leño curable alrededor de un conductor eléctrico metá­
lico y curar el caucho de etileno-propileno de dicho 
cuerpo aislante; b) calentar el cuerpo aislante de com 
puesto de caucho da etileno-propileno curado alrede —

25 por del conductor, a una temperatura de por io menoe,
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aproximadamente 93BC; c) aplicar un recubrimiento adhe 
rente, semiconductor, permeable al vapor, sobre la su­
perficie de dicho cuerpo aislante, curado y calentado 
de compuesto de caucho de etileno-propileno; d) aplicar 
una capa de material semiconductor superpuesta al recu­
brimiento adherido a la superficie del cuerpo aislante 
curado y calentado; y e) formar una camisa protectora 
circundante de un polímero curable por calor que rodea 
al conjunto de cabla y curar el polímero por calor.

29.- El método de la reivindicacién 19, en 
el que el calentamiento de la etapa b) se realiza a 
una temperatura de aproximadamente 93BC a aproximada - 
mente 149BC durante un período de ai menos aproximada­
mente 12 horas.

39.- El método de la reivindicacién 29, en el 
que al cuerpo aislante de compuesto de caucho de etile 
no—propileno curado ae calienta a una temperatura de 
aproximadamente 93BC a aproximadamente 149BC, durante 
un período de aproximadamente 24 horas a aproximadame^ 
te 98 horas.

49.- El método de la reivindicacién 3a, en el 
que la capa de material semiconductor dispuesta sobre 
el recubrimiento adherido a la superficie del cuerpo 
aislante comprende una tela impregnada con un elasté- 
maro que contiene una carga conductora de la electrici

,3.75 - 19 -



dad.
59.- El método de la reivindicación 13, en el 

que el calentamiento de la etapa b) ae realiza a una tam 
peratura de al manoa aproximadamente 93BC durante un 

5 periodo de ai menoa aproximadamente 12 horaa; en donde
el recubrimiento permeable al vapor de la*etapa c) com 
prende un polímero que contiene etileno y una carga con 
ductora de la electricidad dieperaada en un disolvente 
volátil para el polímero sobre la superficie del cuerpo 

10 aislante curado y calentado da compuesto de caucho de
etiieno-propileno.

6a.- El método de la reivindicación 59, en el 
que el cuerpo de aislante de compuesto de caucho de eti 
leno-propileno curado ae calienta a una temperatura de 

15 aproximadamente 93 BC a aproximadamente 149BC durante un
periodo de aproximadamente 24 horae a aproximadamente 
98 horae.

7a.- El método de la reivindicación 6a, en el 
que la capa de material semiconductor aplicada eobra al 

20 recubrimiento adherido a la superficie del cuerpo ais­
lante curado y calentado comprende una tela impregnada 
con un elastómero que contiene una carga conductora da 
la electricidad.

8a.- El método de la reivindicación 79, en si 
25 que el recubrimiento permeable al vapor adherido a la

3.3.75 20 -
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superficie del cuerpo aislante comprende un copolímero 
de etileno-aeatato de viniio y una carga de negro de hu 
mo.

99,- El método de la reivindicación la, en el 
que el calentamiento de la etapa b) se realiza a una tem 
paratura de aproximadamente 93CC a aproximadamente 1499C 
durante un período de ai menos aproximadamente 24 ho - 
ras, en donde el recubrimiento permeable al vapor de la 
etapa c) comprenda un material polímero y una carga con 
ductora de la electricidad sobre la superficie del cuer 
po aislante curado y calentado de compuesto de caucho de 
etileno-propileno.

109.- El método de la reivindicación 9a, en el 
que la capa de material semiconductor comprende una te­
la da poliamida de nylon impregnada con caucho de buti­
lo.

lia.- El método de la reivindicación loa, en 
el que el recubrimiento adherente permeable al vapor, 
que comprende un polímero que contiene etileno y una 
carga conductora de la electricidad dispersada en un 
disoluente volátil para el polímero es aplicado sobre 
la superficie del cuerpo aislante curado y calentado de 
caucho de etileno-propileno con lo cual permanece entre 
dicha superficie y la capa de material semiconductor 
superpuesta.

,3.3.75 21 -



129.- El método de la reivindicación 16, en el 
que el compuesto de caucho curable de etileno-propiieno 
de la etapa a) contiene aproximadamente 2,5 a aproxima­
damente 3,5 partea en peeo de un agente de curado de ti 
po peróxido por cada 100 partee en peeo de caucho de eti 
leno-propileno y haeta aproximadamente 8 partes en peso 
de vaselina por 100 partes en peso de caucho da etileno- 
-propileno; en donde el calentamiento de la etapa b) se 
realiza a una temperatura de al menos aproximadamente 
93ac durante un período da al menos aproximadamente 24 
horas; en donde el recubrimiento permeable ai vapor da 
ia etapa c) comprende un polímero que contiene etiieno 
y una carga conductora de la electricidad dispersada en 
un disolvente volátil para el polímero sobre la super­
ficie del cuerpo aislante curado y calentado de com - 
puesto de caucho de etileno-propiieno.

139.— El método de la reivindicación 129, en 
el que el cuerpo aislante de compuesto de caucho de eti, 
leno-propileno curado se calienta a una temperatura de 
aproximadamente 939C a aproximadamente 1499C durante un 
período de aproximadamente 24 horas a aproximadamente 
98 horas.

149.- El método de la reivindicación 139, en 
al que al recubrimiento permeable al vapor comprende un 
copolfmaro de etileno-acetato de vinilo y una carga de



negro de humo.
159.- El método de la reivindicación 149, en 

el que la capa da material semiconductor aplicada sobre 
la superficie recubierta del cuerpo aislante curado y

5 calentado comprende una tela de poliamida de nylon im­
pregnada con un elastómero de caucho de butilo que con­
tiene una carga da negro de humo.

16a.- UM METODO OE FABRICAR CABLE PARA ENERGIA
ELECTRICA.

10 Tal y como se ha descrito en 1a Memoria que
antecede, representado en ios dibujos que se acompañan 
y con ios fines que se han especificado.

Esta Memoria consta de veintitrés hojas eecri 
tas a máquina por una sola cara.

15 Madrid, 16JHL1976
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